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[ 1]
(wt%.)
C Si Mn P S Sol.Al Ti B(ppm)
1 0.040 0.01 0.25 0.012 0.006 0.035 0.061 -
2 0.020 0.01 0.15 0.012 0.006 0.035 0.030 -
3 0.010 0.01 0.50 0.011 0.007 0.036 - -
4 0.004 0.01 0.40 0.030 0.006 0.034 0.050 -
1 0.003 0.01 0.45 0.065 0.007 0.032 0.013 -
2 0.004 0.01 0.60 0.040 0.008 0.036 0.055 5
1 0.003 0.01 0.88 0.086 0.006 0.030 0.052 13
2 0.003 0.01 0.91 0.084 0.007 0.032 0.047 11
3 0.004 0.01 0.92 0.084 0.006 0.035 0.043 10
[ 2]
No. () |CGL () (
2 2 ’
(N/mm 2| (N/mm %) PCM, CGL)
) )
KS-SGC570 | _ _ 560 570 3 B _
1 620 650 440 460 15 1
2 620 540-600 601 644 9.2 5
3 600 550 650 710 6.0 3
4 620 570-600 596 636 11.0 4
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